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PPPP NNNN درست است؟-كدام گزينه در مورد پيوند 

.با افزايش ولتاژ باياس مستقيم عرض ناحيه تهي كاهش و با افزايش ولتاژ باياس معكوس اين عرض افزايش مي يابد

.با افزايش ولتاژ باياس مستقيم عرض ناحيه تهي افزايش و با افزايش ولتاژ باياس معكوس اين عرض كاهش مي يابد

.با كاهش ولتاژ باياس مستقيم عرض ناحيه تهي كاهش و با افزايش ولتاژ باياس معكوس اين عرض كاهش مي يابد

.با توجه به چگونگي قرار گرفتن ديود هر كدام از گزينه ها ممكن است رخ دهد
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  ��I� ��)�  JF G���� K�L�  ���  �VoH  �  VoL&#��  ��I� N( O���� N) 

VoH=4.5  �   VoL=0VoH=4.5  �   VoL=0.5

VoH=5  �   VoL=0VoH=5  �   VoL=0.5
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 ���	)��� ( ���AND ���	 � ����� )� (AND����� ���� � !"# �$ ����� .

 ���	)��� ( ���OR ���	 � ����� )� (AND����� ���� � !"# �$ ����� .

 ���	)��� ( ���AND ���	 � ����� )� (OR����� ���� � !"# �$ �����.
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MOSFETMOSFETMOSFETMOSFET  اشتباه است؟ كدام گزينه درباره ي 

.ساختار آن متقارن است

.ولتاژ اعمال شده به گيت عبور جريان را كنترل ميكند

SiO . جريان پايه درين بسيار كم است2به علت وجود عايق 

.جريان تنها با يك حامل ايجاد مي شود
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 S�T ��'�!
��� � ��  � N��!- U���PMOS � NMOS[�\] &#'�
 

 �� CMOS ���*�+ �,- �� ,. PMOS � NMOS��0 1	 2��3�#� .

 ��.���*�+ �,-NMOS�445�	 ��6 ,�7�,# .

 ��PMOS � ��#8 9���� )Vt (�#� 134	.

NMOS �$ �<*  �,�=�$ ��>?- 9���� PMOS���� .
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BCA ).( +).( BCA +).( CBA +CBA ).( +
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))(.( EBADC +++).( EBACD ++

)..( EBADC ++).)(( EBADC +++
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BJTBJTBJTBJT است؟غلط كدام مورد درباره ي ترانزيستورهاي 

.غلظت اميتر را معمولا پايين مي گيرند.عرض بيس را معمولا كوچكتر مي سازند

.در حالت فعال پيوند بيس اميتر در باياس مستقيم است.عرض كلكتور را بزرگتر مي سازند
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كدام گزينه اشتباه است؟

TTLDTL . تحول يافته است از منطق منطق 

TTL با استفاده از ديود شاتكي بين بيس و كلكتور، از اشباع ترانزيستورها جلوگيري مي شودبراي افزايش سرعت .

ECL سريعترين خانواده مدار منطقي بعد از گاليوم آرسنايد استمنطق .

.طبقه خروجي توتم پل از يك ترانزيستور بيس مشترك تشكيل شده است
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كدام گزينه در رابطه با سرعت و توان خانواده هاي منطقي درست نيست؟

ECLCMOS سريعتر است و توان كمتري مصرف مي كنداز .

CMOSNMOSCMOS . توان كمتري مصرف مي كند بيشتراست، اما  از سرعت

.تراشه هاي ديجيتالي از نوع گاليوم آرسنايد كمترين تاخير انتشاري را دارند

ECL بيشترين توان مصرفي را دارندخانواده .
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16=RK � ( )2
100 mS µ=16=RK �  ( )2

200 mS µ=

16
1=

R
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 � ( )2
200 mS µ=16

1=
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100 mS µ=
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مدار زير كدام نوع مبدل را نشان ميدهد؟

ECLCMOS CMOSECL به مبدل   به مبدل 

STTLCMOS STTLECL به مبدل   به مبدل 
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كدام گزينه غلط است؟

PMOS افزايشي براي كار در ناحيه تريودي بايد شرط در 
tGSDS VVV . برقرار باشد≤−

NMOS افزايشي در 
tVبزرگتر از صفر است .

NMOS تخليه اي براي كار در ناحيه اشباع بايد شرط در 
tGSDS VVV . برقرار باشد≤−

PMOS تخليه اي در 
DS

Vبزرگتر از صفر است .
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)).().(()).().(( EACBAYEACBAX ++=++=

EACBAYEACBAX .).(.).( ++=++=

)).().(()).().(( EACBAXEACBAY ++=++=
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وظيفه ي ديودهاي محدودكننده ورودي چيست؟

Vcc كمتر نشودوقتي ورودي در حالت بالا است باعث مي شودولتاژ ورودي از .

Vcc بيشتر نشودوقتي ورودي در حالت بالا است باعث مي شودولتاژ ورودي از .

.كمتر نشود0/7- وقتي ورودي در حالت پايين است باعث مي شودولتاژ ورودي از 

.بيشتر نشود0/7- وقتي ورودي در حالت پايين است باعث مي شودولتاژ ورودي از 
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DCINDCبراي مدار زير مشخصه انتقالي را در  VVV ==Ωفرض كنيد .  رسم كنيد−≥≥ KRR HL  و1
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D
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RTLRTLRTLRTL با ظرفيت يك بارخروجي) بدون بار و ب) الف:  با مشخصات زير را در دو حالت توان مصرفي يگ گيت

.محاسبه كنيد

vsatVvsatV

KRvVKR

CEBE

FcCCB

2.0)(,8.0)(

25,1,5,10

==

=Ω==Ω= β

3-�,o�G��
 

DTLDTLDTLDTL 50 زير فرض كنيد، براي مدار)()( 21 == QQ ββاگر )  ،الفvVin . باشد جريان ورودي را بيابيد=2.0

vVinاگر ) ب .را بيابيد3Qباشد، جريان بيس =5
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